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Teiltransparente Fotodioden auf Silizium
und Glassubstraten

Einsatzbereiche Ergebnisse

- Verzicht auf Strahlteiler und Referenz- e Transmission > 80 %

Lichtpfade in optischen Sensorsystemen
+ Grenzfrequenz: > 10 MHz

- Auch als Tandem-Diodenstapel ausfuihrbar . . .
+ SOIl-Fotodiode als Einzeldiode

Anwendungen: o )
* Polysilizium auf Glas als Doppeldiode
* Interferometer
*  Fluoreszenzlichtsensoren
« stabilisierten Lichtquellen (Laser, LED, ...)

*  Multi-A-Sensoren
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